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Abstrakt: S pouzitim nizkoteplotni luminiscence byly studovany energetické hladiny spojené
s defekty v krystalech CdTe nominalné nedopovanych, dopovanych indiem a dopovanych
chlorem. Krystaly jsou urCeny pro detektory rentgenového a gama zafeni pracujici pfi
pokojové teploté. Byl sledovan vliv zihani v parach kadmia nebo teluru na spektra
luminiscence. Nékteré zmény spekter lze interpretovat zapliiovanim vakanci nejen atomy
Z plynné faze, ale i pfimésemi uvolfiovanymi pfi zihani z intersticidlnich poloh a z defekta
typu precipitaty, inkluze, hranice zrn apod. Byly studovany pasy luminiscence pfipisované
defektim vyznamnym pro kompenza¢ni mechanismy, jako jsou A-centra (komplexy vakance
Vv kadmiové mftizi + pfimé€sovy mélky donor) nebo komplexy s dvéma donory navdzanymi na
vakanci. Ukdzalo se, ze teplotni zavislosti pasti luminiscence jsou vysledkem slozit¢jSich
procest nez prosté tepelné uvolnéni vazaného excitonu nebo tepelna excitace elektront (resp.
dér) z defekti do pas. Na c¢aste¢né kompenzovanych vzorcich CdTe:In jsme pozorovali
velmi vyrazné pasy vybérové fotoluminiscence pard (donor In) — (A-centrum) pii excitaci
v oboru 1,575 eV az 1,588 eV. Siitka zakazaného péasu energii je 1,606 eV. Pasy vybérové
luminiscence jsou zpusobeny excitaci a zafivou rekombinaci ve stejném donor-akceptorovém
paru a rozdil mezi energiemi excitatniho a emitovaného fotonu je roven rozdilu mezi
energiemi excitovaného stavu diry na akceptoru a zakladniho stavu diry na akceptoru. Byl
navrzen model, ktery vysvétluje teplotni posuv luminiscenéniho pasu pomoci zmén
prostorového rozlozeni ionizovanych a neionizovanych donorti kolem akceptorti v disledku

coulombické interakce a tepelné excitace.
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